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8.2 [HlVME £ K]
] TSSOSO O ORGSR S o
Critical Zone
TLto Tp

=

25

Temperature —>
i
:"-E

Copyright ©2012-2025, SAEBCIE R BT RIS R A F

[ t257T to Peak

Time

=>



http://www.ebyte.com/product-view-news.aspx?id=300
http://ebyte.com/product-view-news.aspx?id=329

caire  FRAZ A b TR A IR A

E160-TxF12S2 7 i #iA% 15

FBLE MERETA

AN

v 4
330202 445401 \ ] 48.50.1
“llll" "l||||' t T
oL5 4 29401
I 1r 1
—(zs.s 44.0
RN [ —
20.0 16.8 Each Tray: 1000 p
b
BiThe
ZS BirB M AR FeA
1.0 2025-7-11 Bk Ning

RKTBA

B A
BARSF:
YARTIE: LR

Copyright ©2012-2025, SAEBCIE R BT RIS R A F

4000-330-990 ANE g 4000-330-990
BT v

www. ebyte. com
PO 148 AT B X V6 X K3 199 5 B2 #5 2 2

support@cdebyte. com

@ REZEBRFHEERAT

EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.



mailto:support@cdebyte.com
http://www.ebyte.com
http://www.ebyte.com/product-view-news.aspx?id=300
http://ebyte.com/product-view-news.aspx?id=329

	第一章 产品概述
	1.1 产品简介
	1.2 特点功能
	1.3 应用场景

	第二章 规格参数
	2.1 射频参数
	2.2 电气参数
	2.3 硬件参数

	第三章 机械尺寸与引脚定义
	第四章软件开发使用
	第五章 硬件设计
	第六章 参考电路及应用示意图
	第七章 常见问题
	7.1 传输距离不理想
	7.2 模块易损坏
	7.3 误码率太高

	第八章 焊接作业指导
	8.1 回流焊温度
	8.2 回流焊曲线图

	第九章 批量包装方式
	修订历史
	关于我们

